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Нелинейные среды богаты на существование в них разнообразных стационарных и нестационарных состояний и явлений. В данной работе рассматривается пример возникновения периодических колебаний, который может реализоваться при оптическом возбуждении системы, а нелинейной средой является система экситонов в двойной квантовой яме с плотностью экситонов, близкой к плотности экситонов в конденсированном  состоянии. 
Система изучается теоретически, получены стационарные и нестационарные решения для концентрации экситонов. Показано, что при стационарном неоднородном облучении при определённых условиях возникают островки конденси​рован​ной фазы (автоволны экситонной плотности), которые движутся в менее освещённую область. Обнаружен эффект, при котором расстояние между такими островками резко увеличивается при малом увеличении тянущей силы. Это связано с тем, что качественно изменяется режим генерации: при малых величинах тянущей силы автоволны распространяются независимо от неё, при больших величинах тянущей силы именно она определяет скорость распространения автоволн.
Про виникнення автохвиль конденсованої фази екситонів при стаціонарному неоднорідному опроміненні квантових ям в напівпровідниках
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